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*HJ4307 耐高温集成栅驱动三相

MOSFET桥脉冲驱动器
一、概述

HJ4307 是一种三相 MOSFET 桥脉冲驱动器，采用改进的厚膜集成工艺技术，将智能的集成栅驱动

控制、电流检测电路、压力检测电路、偏置电路和三相 MOSFET 桥等多种功能集成于一体，具有大于

100V 的高电机电源电压和 3A 电流输出能力、避免了高温下“紫斑”效应的产生。保护功能包括过流

和欠压锁定保护。该器件采用电气隔离的金属全密封封装，具有很低的热阻，允许直接地安装在散热器

上，不需要绝缘垫。该器件可广泛应用于三相无刷直流电机伺服控制、舵机动作控制、方向驾驶仪控制、

三相交流电机感应马达控制等场合。

器件主要特点有：

3A 电流输出能力 ≥100V 电机电源电压

对通和交叉导通保护 欠压锁定保护

可编程死区时间控制 工作温度范围-55～+200℃

二、电原理框图
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三、封装形式及引出端功能

1．HJ4307 采用 BFP35X25-30-F-V1 金属双列全密封封装

（顶视图）单位（mm）

2．引出端功能

引脚号 符号 功能说明 引脚

号
符号 功能说明

1 VCC 驱动电源 16 IN- 压力采集反相输入端

2 /HIN1 A 相高端输入 17 IN+ 压力采集同相输入端

3 /HIN2 B 相高端输入 18 POW- 电机电源负端

4 /HIN3 C 相高端输入 19 POW- 电机电源负端

5 /LIN1 A 相低端输入 20 RSENSE 输出电流采样电阻端

6 /LIN2
=

B 相低端输入 21 RSENSE 输出电流采样电阻端

7 /LIN3 C 相低端输入 22 C C 相输出

8 GND 地 23 C C 相输出

9 GND 地 24 POW+ 电机电源正端

10 VOUT2 电流检测输出端 25 POW+ 电机电源正端

11 Vadj 压力检测偏置电压输入端 26 POW+ 电机电源正端

12 REF 5V 电压参考端 27 B B 相输出

13 VOUT1 压力检测输出端 28 B B 相输出

14 RG1 增益电阻端 1 29 A A 相输出

15 RG2 增益电阻端 2 30 A A 相输出
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四、绝对最大额定值

功率电源电压 POW+ ≥100V 工作壳温 TC -55～+200℃

偏置电压 VCC +20V 最高工作结温 TJ +220℃

贮存温度 TST -65～+200℃ 连续输出电流 IOUT 3A

引线耐焊接温度 TLD (10s) +300℃ 峰值电流 IPK 4A

五、电特性(除非另有说明， VCC=+15V， TA=+25℃。)

参数名称 符号 测试条件
规范值

单位
最小值 典型值 最大值

驱动电源电压 VCC 10 15 20 V
功率电源电压 POW+ 100 V
桥驱动部分

低电平输入电压* VIL 0.8 V
高电平输入电压* VIH 2.2 V

漏源击穿电压* BVDSS VGS=0, ID =250μA 100 V

漏源漏电流* IDSS
VGS=0,VDS=100V 25

μA
VGS=0,VDS=100V,TJ=200℃ 350

漏源导通电阻 RON VGS=10V, ID =1A 90 mΩ
正向跨导 gts VDS=50V, ID =1A 8.7 S
开关导通时间* ton V+=50V

VGS=10V
ID =1A

11 ns
开关关断时间* toff 53 ns
上升时间* tr 44 ns
压力检测部分 仪表放大器

输入失调电压 VIO 50 200 μV
输入失调电流 IIO 15 nA

输入偏置电流 IIB 95 nA
共模抑制比 CMRR 90 dB
电源电压抑制比 PSRR 85 dB

最大输出电压幅度 Vopp RL=10kΩ (V-)+0.1
2

(V+)-0.1
8 V

电源电压抑制比 PSRR 70 90 dB
增益 G G=1+49.4kΩ/RG

参考电压

电压基准 REF 5 V
输出精度 -0.1 0.1 %
短路电流 Isc VOUT=0 25 mA

电流检测部分

输入电压范围 Vi VSENSE=(VSENSE)+ (Vpower-) 0.15
(Vi–0.2)
/
Gain

V
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参数名称 符号 测试条件
规范值

单位
最小值 典型值 最大值

共模输入电压范围 VCM -16 +80 V
共模抑制比 CMRR VSENSE=-16~+80V 80 120 dB
失调电压 VOS ±0.5 2.5 mV
增益 G 20 V/V
增益误差 Vi = 20mV to 100mV ±0.2 ±1 %
输出线性误差 Vi = 20mV to 100mV 0.002 %
输出阻抗 1.5 Ω

输出最大电容负载 无持续震荡 10 nF

注：*设计保证

六、典型应用

注：

1.由于器件体积有限，无法将旁路电容 C3、C4 和 C5 内置，用户应用时必须外接，注意耐压必须满

足 V+的 2倍以上，且应尽量靠近器件根部，必要时可增大容值。

2. /HIN1、/HIN2、/HIN3、/LIN1、/LIN2、/LIN3 的应用可参考 IR2233，使用前请仔细阅读 IR2233

文件及 IR2233 的应用。

3. 微处理器或控制器出来的控制信号幅度小于等于 5V 时，可直接分别链接 HJ4307 的信号输入端

或控制端，若控制信号幅度大于 5V 时，建议在两者之间串入限流电阻，限流约 1mA 左右。

4. 图中 RW、CW、RU、CU、RV、CV为马达电枢的吸收网络（有需要时选用），用户根据应用条件调节取

值的大小，建议给值 R=75Ω，C=0.2uF。另外，该三组 RC 吸收网络应尽量靠近电机。
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